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Угловые зависимости шггенсивностей выходящих из кристалла
Оже-;элсктронов в течение длительного времени являются предметом
экспериментальных и теоретических исследований /1/. Наибольший
интерес представляют угловые зависимости Оже-эмиссии упорядочешгых
твердых тел - монокристаллов Они содержат информацию о когерентном
дифракционном рассеянии выхчшшсго из монокристалла Оже-электрона.
Угловые зависимое™ интенсивностей эмиссии Ожс-электронов из
неупорядоченных твердых тел интереса для изучения процессов
когерентною рассеяния частиц в веществе не представляют. В этом случае
угловые спектры могут содержать информацию днух видов: об угловых
зависимостях сечении элементарных процессов (сечения неупругого
рассеятшя, в т.ч. ионизации и других) и о разного рода геометрических
факторах рассеяния выходящего из нол\ бесконечного кристалла пучка
электронов. О;шако чтлоные згшисимости Оже-эмиссии из
неупорядоченных тнердых тел содержит важную ннформа1(ию о киа1попо.м
транспорте Оже-'злекфонон в иршюнсрчностлой оОласш

Объектом исс.чедопаши! настоящей раПоты являются азиму-
тальные заинсимости шпепсивиостсй Ожеолшссш! из монокристаллов и из
неупорядоченных твердых тел. При вычислении 7Ш\ зависимостей учтено
наличие естественных (неустранимых) неодиородностей поверхностного
потенциала в тангенциальном к поверхности наггравлении /2/. Эти неод-
нородности довольно велики и ампппу.чы полей могут сильно отличаться
от средних значении. Показано, что естественные неоднородности поверх-
ностного потенциала не разрушают полностью \тловые зависимости. Одна-
ко наличие таких неоднородностей требует учета конкретных параметров
кристалла при вычислении шпеисшшостеи Ожс-'>миссии.
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